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| - Oferta Académica

Materia Carrera Plan Afo Periodo

QUIMICA ING.ELECT.O.S.D 13/08 2015 1° cuatrimestre

Il - Equipo Docente

Docente Funcion Cargo Dedicacion
ANDUJAR, SEBASTIAN ANTONIO Prof. Responsable P.Adj Exc 40 Hs
GONZALEZ, ULISES ANDRES Responsable de Préctico JTP Exc 40 Hs

[l - Caracteristicasdel Curso

Credito Horario Semanal
Teorico/Préactico |Tedricas| Practicasde Aula | Pract. delab/ camp/ Resid/ PIP, etc. | Total

Hs 2Hs 2Hs Hs 4 Hs
Tipificacion | Periodo
C - Teoria con précticas de aula 1° Cuatrimestre
Duracion
Desde Hasta | Cantidad de Semanas | Cantidad de Horas
16/03/2015 26/06/2015 15 60

IV - Fundamentacion

Este curso esta destinado a todos |os alumnos que requieran un curso basico de nivel universitario que los habilite para
estudios posteriores a través de una comprensién de sus principios. El alumno podréalograr esta comprensién, cualquiera sea
su formacién previa, i pone lamayor disposicion para entender antes que repetir. Con este criterio ademas de las clases
tedricas, se han programado solucion de problemas destinadas a este logro.

V - Objetivos/ Resultados de Aprendizaje

De esta manera, el alumno, lograré tener conceptos claros sobre la materialas propiedades fisicas y quimicas de en sus
estados de agregacion pudiendo entonces reconocer |os cambios que puede sufrir y su relacién con laenergia. El
conocimiento de la estructura el ectronica de la materia, permitiraa alumno inferir y justificar e comportamiento quimicoy
fisico de distintas sustancias.

Paralos alumnos de este curso se profundizaran |os conocimientos de configuracion el ectrénica, necesarios para comprender
los usosy aplicaciones de los elementos en laindustria electrénica.

V1 - Contenidos

BOLILLA 1. Introduccién. Lasramasdela quimica. M étodo cientifico. M ediciones fundamentales: Unidades
Métricasy Sistema Internacional. Factores de conversién y andlisis dimensional. Términos Fundamentales en quimica
y sus mediciones. materia, masa, peso, inerciadensidad, voliumen, densidad, temperatura, presién y calor.

BOLILLA 2. Cuerpoy Sustancia. Sustancias simples. Sustancias compuestas. Propiedades de la materia: propiedades
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fisicasy quimicas, propiedadesintensivasy extensivas. Fendmenos fisicosy quimicos. L ey dela conservacion dela
masa o ley de Lavoisier. Energia: energia potencial y energia cinética. Transformaciones . Energiay cambio quimico.
Principio de conservacién. Relacién entre cambios de materiay energia. Sistemas materiales. Clasificacion. Sistemas
homogéneosy heterogéneos. Estados de agregacion de la materia. Descripcion Cinético-Molecular de los Estados de
Agregaciéon. Cambios de estado.

BOLILLA 3. Teoria Atémica. Leyes Gravimétricas. Atomo y Molécula: &omo, molécula, atomicidad, Alotropia de un
elemento. Elemento. NUmero Atémico. NUmero Mésico. Isétopos. Estructura del atomo: electrdn, proton, neutron.
Clasificacién de los Elementos. Compuestos. Diferencias entre Mezclasy Compuestos. Tabla Periédica.

BOLILLA 4. Parte A: Cantidades quimicas. Pesos atémicosy pesos moleculares. Mol. NUmer o de Avogadr o.
Reacciones quimicas. Ecuacién Quimica. Tipos de Reacciones Quimicas mas importantes. Reacciones de
Precipitacion. Reacciones de Neutralizacion. Reacciones Redox: Oxidacion y Reducciéon. Numer os de oxidacion.
Agentes oxidantesy reductores. |gualacion de ecuaciones redox simples. Estequiometria. Predicciones en moles.
Predicciones en masas. Volumen de solucién necesario para una reaccion. Reactivo Limitante. Parte B: Soluciones
verdaderas: Solutoy disolvente. Solubilidad. Factores que afectan la solubilidad. Tipos de soluciones. Relaciones
soluto-solvente: Soluciones saturadasy sobresaturadas. Solubilidad de un soluto en un solvente. Expresionesde la
concentracién: Unidadesfisicas. Unidades quimicas.

BOLILLA 5. Parte A: Caracteristicasdelaluz. Cuantosy fotones. Espectros :atémicosy niveles de ener gia.
Propiedades ondulatorias de los electr ones. M odelos atébmicos. Nimer os cuanticosy orbitales atdbmicos. Espin del
electron. Estructura electrdnica del hidrégeno. Estructura de los dtomos multielectr 6nicos: Energia delos orbitales.
Parte B: Tabla periddica: Clasificacion de los elementos. Periodicidad de las propiedades atémicas. Tamafio delos
atomos. Radio atémico. Radio i6nico. Potencial deionizacion. Carécter metalico. Afinidad Electrénica. Estado de
oxidacién. Configuracién electrdnica. Configuraciones electr dnicas de atomos eiones. La estructura electrénicay la
Tabla Periédica. Elementos del bloque s. Elementos del bloque p. elementos del bloque d.

BOLILLA 6. Moléculasy compuestos. M oléculas diatdmicas. Electronegatividad. Ener gia de enlace Energia de
disociacion. Longitud de enlace. M oléculas poliatémicas. Compuestos binarios. Compuestos ter narios. Compuestos
cuater narios. Nomenclaturas. Enlaces Quimicos. Enlaces idnicos. para atomos e iones. Propiedades de los compuestos
ionicos. Enlaces covalentes: Regla del octeto. Excepciones de laregla del octeto. Caracter iodnico parcial. Enlace
Metélico.

BOLILLA 7. Materiales usados en disefios electr onicos. Propiedades electr énicasy térmicas. Conductores.
Semiconductores. Aislantes: Teoria de bandas. Incremento de la conductividad eléctrica en un elemento
semiconductor. Semiconductor esintrinsecos. Semiconductor es extrinsecos. Conversién del silicio en semiconductor
“TIPO-N" oen “TIPO-P”. Elementos de la tabla periddica relacionados con el comportamiento eléctrico.

BOLILLA 8. Propiedades de los gases. Car acter molecular delos gases. Presién, unidades. Leyesde los gases. Ley de
Boyle. Ley de Charles. Principio de Avogadro. Uso de las leyes delos gases. Ley delos gasesideales. Volumen molar.
Densidad de los gases. M ezclas de gases. Teoria cinética de los gases. Gasesreales.

VIl - Plan de Trabajos Practicos

1. TRABAJOS PRACTICOS DE AULA: 1 précticos por semana de dos horas cada uno. En estos précticos e alumno
trabajara en la resolucion de problemas de aplicacion sobre |os temas desarrollados en la parte tedrica.

VI1II - Regimen de Aprobacion

El dlumno debera
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a. Asistir al 80% de las clases tedricas.

b. Asistir al 80% de las clases de aula.

c. Aprobar el 100% de los parciales.

Parciales

El alumno debera aprobar €l 100% de los parciales.

a. CONDICION REGULAR: Setomaréan 2 parciales, y de acuerdo ala ordenanza No003/86, el alumno tendré derecho a dos
recuperaciones en las fechas indicadas por la catedra. Los examenes parcial es constan de veinte preguntas. Para aprobar el
alumno debera contestar correctamente 14 preguntas.

b.CONDICION PROMOCION SIN EXAMEN FINAL: De acuerdo ala ordenanza No001/91, el alumno debera aprobar los 2
parciales de primerainstancia. De las veinte preguntas debe responder bien 16 preguntas. Cumplido estos requisitos, la nota
final resultara de promediar |as notas obtenidas en las evaluaciones parciales.

En el caso de no cumplir alguno de los requisitos indicados para la promocién sin examen, el alumno quedara
automaticamente incorporado a Régimen de Alumnos Regulares.

I X - Bibliografia Basica

[1] Introduction to Chemistry. 2nd. Ed. T.R. Dickson

[2] ntroductory Chemistry. Zumdahl.

[3] Quimica. Moléculas-Materia-Cambio. 3ra. Ed. 2005. Peter Atkins-Loretta Jones. Quimica, Mc Ed.Graw Hill. 7ma. Ed.
2002. Chang R.

X - Bibliografia Complementaria

| [1] Guia Tedrico-préctico de la cétedra

Xl - Resumen de Objetivos

XII - Resumen del Programa

X1 - Imprevistos
|
X1V - Otros
|
ELEVACION y APROBACION DE ESTE PROGRAMA
Profesor Responsable
Firma:
Aclaracion:
Fecha:
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